Fundamentos de Electronica 2016-2017

PEQUENA SENAL DE BJT

El transistor BJT en activa se puede modelar, para pequeia sefial, como una fuente de corriente
controlada por voltaje y una resistencia (o dos si incluimos el efecto Early).

Para el circuito de la figura basado en un diodo zener, un diodo LED y dos transistores NPN,
calcular:

a) Larelacion entre la intensidad Ip y la tension de entrada V;
b) Laimpedancia de entrada

Datos:
R1 = 2,7 kQ,‘ Rz = 2,4 kQ; Vcc =12V
Transistores NPN: Vge = 0,7 V; B = 200
Diodo: Vy, =2,4V; lop: =20 MA
Diodo Zener: V,=0,8V; |Vz|=7,5V
Nota:
Tomar Rs el dato para el cual se produce la corriente dptima a través del diodo LED
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